ELEMENTY LISTWOWE | PULPITOWE

SEPARATOR SYGNALOW BINARNYCH
DKS-35

Separator sygnatéw binarnych DKS-35 stuzy do przetwarzania i separacji galwanicznej wejsciowych i wyjsciowych sygnatow
binarnych pradu statego. Zapewniona jest optoelektroniczna separacja grupy 8 sygnatéw dwustanowych. Po stronie wejs¢ i wyjsé
sygnaty majg po jednym wspolnym przewodzie. Poziom sygnatéw wejsciowych oraz powigzanie sygnatdw wspolnym przewodem
zalezy od wykonania separatora.

Separator zastosowany w uktadach automatyki moze zastepowac wejsciowe lub wyjsciowe przekazniki separacyjne, przy potgczeniach
miedzy systemami i elementami systemoéw.

Separator DKS-35 montuje sie na standardowych szynach DIN 35mm. Zawiera on 8 transoptorowych toréw separacyjnych. Poziom
napiecia w obwodzie wejsciowym wysterowuje odpowiednie kanaty transoptoréw, ktére przenoszg sygnaty na strone wyjsciowg
w relacji wejscie 1X na wyjscie 1Y itd. Zaciski oznaczone "com" stanowig biegun wspdlny, (N1, N2 dla wejs¢ i C1, C2 dla wyjsc).
Odpowiednie zaciski umieszczone sg po przeciwlegtych stronach zas pomiedzy nimi zamontowanych jest 8 diod LED sygnalizujgcych
stan zatgczenia w danym torze separacyjnym. Od strony czotowej separatora, na géornym elemencie mocujgcym, przewidziano
miejsce na opis projektowy. Wejscia i wyjscia zabezpieczone sg pozystorowymi bezpiecznikami termicznymi, o rezystanciji
odpowiedniej do poziomu sygnatéw. Separator powinien by¢é montowany w szafach lub skrzynkach montazowych. Maksymalny
przekréj przytaczanych obwodéw wynosi 2,5mm2.
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Parametry techniczne

llo$¢ toréw separaciji 8 Rezystor kontroli linii wedtug zamdwienia
Nominalny sygnat wejsciowy (wg zam.) Un 5,12, 24, 48, 60, 110, 230VDC | Rodzaj separacji optoelektryczna
Pobd d Ktadzi . U 1mA +/-20% dla Un=5..230VDC | Poziom izolaciji 2000V RMS

obor pradu w uktadzie wejsciowym przy Un g1 o 560, Gl Un=5.48VDC Tomporatura pracy 0570°C
Poziom logiczny wej$ciowy wysoki (zat.) 270% Un Wilgotnos¢ wzgledna <75%
Poziom logiczny wejsciowy niski (wytgczenie) <20% Un Wibracje sinusoidalne 10+55Hz / 0.15mm

L tranzystory OC w uktadzie Emisja zakidcen poziom N
Rodzaj wyjs¢ .
Darlingtona Obce pola magnetyczne 0+400A / m

Maksymalne nap. w obwodzie wyj. <80V lub <200V wg zamdwienia | Przekroj przytaczanych przewodéw 2.5mm?
Obcigzenie w obwodzie wyjsciowym <10mA




